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Ementa: Essa disciplina introduz o estudo dos circuitos eletrénicos. Sao
apresentados os elementos discretos semicondutores como diodos, transistores
de juncao bipolar e de efeito de campo e alguns circuitos basicos utilizando
esses elementos. Em particular se estudam fontes de alimentacdo e blocos
amplificadores chegando-se aos amplificadores operacionais e suas aplicacdes.

Conteudos

UNIDADE | - Amplificadores
1.1. Impedancia de entrada e saida de amplificadores.
1.2. Amplificadores diferenciais
1.3. Caracteristica basicas sobre amplificadores operacionais.
1.4. Modelo ideal de amplificador operacional.
1.5. Configuragado amplificadoras com amplificador operacional
1.6. O Amplificador de instrumentacao
1.7. O circuito integrador
1.8. Nao idealidades do amplificador operacional
1.8.1. Ganho de tensao finito
1.8.2. Tensao de offset
1.8.3. Correntes de polarizacao
1.8.4. Saturacgao da saida
1.8.5. Slew rate
1.8.6. CMRR e PSRR

1.8.7. Resposta em frequéncia

UNIDADE Il - Semicondutores e Diodos
2.1 Caracteristicas fisicas dos semicondutores.
2.2 Propriedades dos semicondutores intrinsecos e extrinsecos

2.3 Transporte de portadores no semicondutor, deriva e difusao
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2.4 Circuitos retificadores.

2.5 Fontes de alimentagao.

2.6 Aplicagdes de diodos.

2.7 Juncao PN

2.8 Densidade de carga, campo elétrico e potencial eletrostatico na

jungéo

2.9 Transporte dos portadores na jungéo

2.10 A caracteristica tens&o corrente da juncgao

2.11 Analise de circuitos com diodos.

2.12 Efeito da temperatura

2.13 Capacitancia de jungao

2.14 Tensao de ruptura e polarizagao reversa

2.15 Projeto de reguladores com diodo zener

2.16 Fonte de alimentacéo linear

2.17 Circuitos retificadores

2.18 Circuitos limitadores de forma de onda

2.19 Circuitos o6ticos

UNIDADE Il - Transistor Bipolar
3.1 Caracteristicas fisicas do TJB.
3.2 Modelagem no modo ativo direto
3.3 Curvas caracteristicas
3.4 Regibdes de operagcao
3.5 Modelo completo de operagao do transistor
3.6 O modelo Ebers-Moll
3.7 Efeito da temperatura
3.8 Polarizacao do transistor
3.9 Circuitos de polarizagao

3.10 Transistor como chave
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3.11 Amplificadores a transistor BJT

3.12 Analise AC

3.13 Modelos de Pequenos sinais do transistor BJT

3.14 O efeito Early

3.15 Modelo pequenos sinais de alta frequéncia

3.16 Amplificador emissor emissor comum, base comum e coletor
comum

UNIDADE IV — Transistores FET
4.1 Caracteristicas fisicas do MOSFET
4.2 O capacitor MOS
4.3 Relagéo ID x VDS
4.4 Niveis de inverséo
4.5 Modulagado do comprimento do canal
4.6 O efeito de corpo
4.7 Circuitos CMOS
4.8 Circuitos de polarizagao
4.9 Modelo de pequenos sinais do transistor MOS
4.10 Capacitancias do transistor MOS
4.11 Modelo de pequenos sinais de alta frequéncia
4.12 Layout de transistor MOS
4.13 O Transistor JFET
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